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@ Verfahren zur Herstellung diinner Schichten aus oxydischem Hochtemperatur-Supraleiter.

&) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
flung dlnner Schichten aus Material eines oxydi-
schen Hochtemperatur-Supraleiters. Das Material
wird dabei als Target- bzw. Kathodenmaterial einge-
setzt. Die Schicht wird durch Kathodenzerstdubung
auf einem erhitzten Substrat durch Niederschlag ge-
bildet, wobei in dem wihrend der Glimmentladung
ionisierten Gas Sauerstoff enthalten ist. Ziel der Er-
findung ist es, ein verbessertes Verfahren zu schaf-
fen, bei dem der beim Stand der Technik erforderli-
che Verfahrensschritt der Nachtemperung der gebil-
deten Schichten entfdlit. Zur L&sung dieser Aufgabe
wird erfindungsgemaB die Kathodenzerstdubung bei
mdglichst hohem Partialdruck des Sauerstoffs reak-
tiv durchgefiihrt. Der Partialdruck des Sauerstoffs
betrdgt dabei wenigstens 0,5 Torr.
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